CRESCIMENTO E CARACTERIZAGAO DE FILME DE DIAMANTE SINTETICO
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A deposicdo direta de filmes de diamante em ligas ferrosas apresenta muitos
problemas de adeséio devido & formagao de grafite e & difus&o do carbono no substrato.
A formagdo de grafite nestas ligas tem por causa a alta solubilidade do carbono,
formando assim uma solugéo sdlida, e o0 processo de catdlise da formagdo de grafite,
pois materiais com camada eletronica d incompleta dissolvem ligagBes carbbnicas.
Através de estudos da literatura observou-se que o processo de nitretagdo seria a
solugio encontrada para o problema, contudo muitas etapas teriam de ser vencidas, afim
de se obter uma superficie homogénea, adequada para o processo de nitretagio e uma
futura deposicéo de filme de diamante .

Este trabalho tem por finalidade a preparacio da superficie de ligas ferrosas para
uma futura deposi¢do de filme de diamante. Desta forma os estudos realizados voltaram-
se para a preparagao de uma superficie a fim de se ter boa adesio do filme de diamante
em aco ferramenta.

Varios itens foram pesquisados como: a melhor forma de se cortar os substratos,
uma vez que se trata de um material de dureza bastante elevada; o polimento da
superficie, que foi realizado em politrizes, e a forma de ataque quimico para a
observagio da superficie em microscopio com a finalidade de se estudar a composigéo e
o comportamento da liga antes e depois do processo de nitretagéo, identificando desta
forma possiveis alteragbes da mesma.

Através deste estudo e experimental chegamos a consideragbes importantes na
preparacdo da superficie de acos ferramenta: O corte foi realizado em uma policorte com
disco proprio para metatografia. Uma vez que as amostras tém dimensdes bastante
reduzidas foi necessario o processo de embutimento das mesmas para a realizagao do
polimento, este por sua vez foi bastante exaustivo por se tratar de um material de aita
dureza, A forma de ataque quimico causou grandes problemas uma vez que
determinados componentes da liga apds certo tempo sofriam um maior ataque
prejudicando a homogeneidade da superficie. O tempo de nitretagao foi outra barreira,
uma vez que pelas condigbes encontradas na literatura n@o se obteve sucesso, sendo
portanto realizadas varias tentativas para adequé-lo as condigdes ideais para o processo
de deposicio do filme de diamante em nossos experimentos.

Nas figuras 1a e 1b estdo mostradas as superficies de ago ferramenta sem
tratamento e ap6s uma hora e frinta minutos de nitretacéo respectivamente. Nota-se uma
diferenga no aspecto morfolégico das superficies, indicando uma mudanga de fase do
material. Esta mudanca de fase sera o ponto inicial de comparagdo com os diversos
parametros de crescimento do diamante-CVD, no préximo passo deste trabalho.
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Figura 1. Superficies de ago ferramenta, a) antes da nitretagéo, b) apds a nitretagéo
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